BA 282
BA 283

BA 282 und BA 283 sind Silizium-Planar-Schalterdioden im Gehause DO-35, welche sich
besonders zur Bandumschaltung in FS-Tunern eignen. Der Glaskorper ist gelb lackiert, die
Kathode wird durck einen schwarzen Farbring gekennzeichnet. Der Typ ist im Klartext am
Gehé&use aufgestempelt.

Typ | Bestellnummer Kathode ?0,54
BA 282 Q62702-A428

BA 283 Q62702-A429 ~— 289 i 38 E ;1 6[;—
fe——— 61,6 ———= )
Gewicht etwa 0,12 g

MaRe in mm
Grenzdaten BA 282 BA 283
Sperrspannung U 35 35 \
DurchlaRstrom I 100 100 mA
Sperrschichttemperatur T, 150 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis 150| —55 bis 150| °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Ryyu | =400 =400 K/W
Kenndaten (7, = 25 °C)
DurchlaRspannung (7 = 100 mA) Ur = =1 v
Sperrstrom (U = 20 V) . Iy <100 <100 nA
Diodenkapazitdt (Us = 1V; f = 1 MHz) G =15 =15 pF
Diodenkapazitat (U = 3 V; f = 1 MHz) G =1,2 =1 pF
Differentieller DurchlaBwiderstand
(Il = 3 mA; f = 200 MHz) r =0,7 =1,2 Q -
(Il = 10 mA; f = 200 MHz) r =0,5 =09 Q
Sperrwiderstand (Uy = 1V; f = 100 MHz) Ry 100 100 kQ
Serieninduktivitat Lg 2,5 25 nH
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Silizium-PIN-Schalterdiode

BA 284

BA 284 ist eine Silizium-PIN-Diode in Planartechnik im Gehiuse DO-35. Sie eignet sich als
Hochfrequenzschalter fiir den Frequenzbereich Gber 10 MHz, besonders zur Bandumschal-
tung in FS-Tunern. Der<Glaskérper ist gelb lackiert, Kathodenring und Typenbezeichnung

sind schwarz aufgestempelt.

Typ | Bestellnummer
BA284 | Q62702-A632

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft

Kenndaten (7, = 25°C)

DurchlaBspannung (7 = 100 mA)

Sperrstrom (Ug = 20 V) .

Diodenkapazitat (U = 1V; f = 1 MHz)
(Ug = 20 V; f = 1 MHz)

Differentieller DurchlaBwiderstand

(I = 3 mA; f = 100 MHz)

(I = 10 mA; f = 100 MHz)

Sperrwiderstand (Ug = 1V; f
(Up =1V f

Serieninduktivitat

1 MHz)
100 MHz)
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Kathode 0,54

o A U
16
61,6
Gewichtetwa 0,12 g MaBein mm
U 35
I 100
7 150
Ts —65 bis 150
Ry =400
Ue =1
In =100
G 1
G 0,8 (1)
r 0,75
r; 0,45 (<0,6)
/g9, =1
1/g, 100
Lg 2,5

mA
°C

K/W

nA

pF

MQ
kQ
nH



BA 284

Kenndaten (7, = 25°C)

min | typ max
Durchlaspannung Ve — — 1 \Y
I, = 100 mA
Sperrstrom I - - 50 nA
Ve =20V
Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
Vo= 1V — 1 — pF
2V - 0.8 1 pF
FluBwiderstand, f = 100 MHz I
I = 3mA — 0,76 | — Q
10 mA — 045 |06 (Q
Sperrwiderstand, V; = 1V 1/g,
f = 1MHz 1 — —_ MQ
100 MHz — 100 - kQ
Serieninduktivitat Ls — 25 — nH
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Silizium-PIN-Diode

BA 389

Vorléufige Daten

e Stromgesteuerter HF-Widerstand
fur Schalt- und Regelanwendung

o Nutzbarer Frequenzbereich

1MHz...1 GHz
Typ BA 389
Best.-Nr. Q62702-A732
Farbe gelb
Grenzdaten
Sperrspannung Ve
DurchlaBstrom I
Sperrschichttemperatur T;
Lagertemperatur Taq
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinon
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DO 35 DHD

Kathode 0,54

re—28,9—138 r=—28,9—= ;ﬁii

30 v
50 mA
150 °C
—65...+ 150 °C

| <400 | K/W



BA 389

Kenndaten (T, = 25°C)

. min | typ max
DurchlaBspannung 73 - - 1 \
I. = 50 mA
Sperrstrom I — — 50 nA
Ve=30V
Diodenkapazitat Cr
Ve =10V, f= 1MHz — 055 | — pF
oV, 100 MHz — 035 |05 pF
FluBwiderstand, f = 100 MHz s
I =15mA - 25 40 Q
10 mA - 5 75 |Q
Sperrieitwert 9 — 70 — us
Ve =0V, f= 100 MHz
Serieninduktivitat Ls — 2,5 — nH
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BA 389

DurchlaBkennlinie Iz = f (V) Sperrleitwert g, = f(Vp)
mA usS
100 e 100
g
I ’
/
80
0 /
y 4
7
/ 60
N\
! N
l” \
- 40 \\\
Py
0 ,./ T
s 20
7
7
/
0,01 / 0
0,4 0,6 08 10V 0 10 .20 30V
R VF —_— - VR
DurchlaBwiderstand r; = £ (If) ' Diodenkapazitéat Cr = 7 (VR)
f = 100 MHz
Q pF
1000 10
e G 0,9
\ 08
100 \ 07
0,6
Y - f=1MHz
0,5
N 0,4
10 ~ f= 100MHz
0,3
0,2
0,1
1 0
01 1 10 100mA 0 10 20 30V
— I —= W
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Silizium-PIN-Dioden BA 682

---BA 683

@ Fir VHF-Bandumschalter in TV-Tunern K A
@ Niedrige DurchlaBverluste
@ Hohe Sperrdampfung
Typ") | Kennung | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse
BA 682 Kathode: - Q62702-A723 ! SOD 80
BA 683 schw. Farbring | Q62702-A145 Q62702-A121 SOD 80
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol | Wert Einheit
Sperrspannung VR 35 \%
DurchlaBstrom I 50 Q
Ta = 80°C rd)
Betriebstemperatur Top 100 C
Lagertemperatur Tstg -55... 4+ 150Q °C
Warmewiderstand Rthia < 400 K/W
Sperrschicht-Umgebung @
bei Montage auf Al,O,- . . %
Keramiksubstrat *3:?
15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm 'Q

&

o

') Die Typenbezeichnung ist auf der Verpackung aufgestempelt.
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BA 682

-.-BA 683
Kennwerte
bei Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
DurchlaBspannung VE - - 1 \
Ir =50 mA
Sperrstrom IR - - 50 nA
VR=20V
Diodenkapagzitat Co
VrR=1V, f=1MHz, BA 682, BA 683 - - 1,5 pF
Ve=3V, f=1MHz, BA 682 - - 1,2 pF
BA 683 - - 1 pF
FiuBwiderstand re
Ir = 3mA, f =100 MHz, BA 682 - - 0,7 Q
BA 683 - - 1,2 Q
Ir =10mA, f =100 MHz, BA 682 - - 05 Q
BA 683 - - 0,9 Q
Sperrwiderstand 1/gp - 100 - kQ
VR=1V, f=100 MHz
Serieninduktivitat Ls - 2 - nH
DurchlaBstrom Ir = f(VE) Diodenkapazitat Cp = f(VR)
Ta=25°C f=1MHz
mA pF
10? 7 15
5 7 ¢
I D
10 yi 10
F I~
s ===
/
/
10° 7/ 05
7
5 7
10! / 0
05 06 07 08 09 10V 10 20V

B —A
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BA 682
---BA 683

FluBwiderstand r¢ = 7 (If)

£=100 MHz
Q
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\
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"03 05 1 2 5 10 30 mA

— I
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Silizium-PIN-Diode BA 885

Vorléufige Daten SOT 23
e St teuert -Wi 30_ ]
romgesteuerter HF-Widerstand I.._z g o
o Nutzbarer Frequenzbereich: ~—{19—~] H—{C] 00
1 MHz...2 GHz , 7039} ™ &
et B 4B P TR &) |
® Besonders geeignet als Polarisations- beschaltet ol . A 5 % F<=
schalter in TV-SAT-Tunern | g E(/ L]
N 4-0,2 3& —
e Kunststoff-Miniaturgehause K 0,Ymax f
fiir Oberflaichenmontage (SMD) 048
= RN
o258 [ ] 2. 300
Typ BA 885
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-A742 | Gurt: Q62702-A608
Stempel PA
Grenzdaten
Sperrspannung Va 50 \
DurchlaBstrom i I 50 mA
Betriebstemperatur Too 100 °C
Lagertemperatur Tag —65...+ 150 °C
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rion | =450 | K/w?

" Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm.
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BA 885

Kenndaten (7, = 25°C)

N min | typ max
DurchlaBspannung Ve — - 1,1 \Y
I. = 50 mA
Sperrstrom I — - 50 nA
Ve =30V
Diodenkapazitat Cr
Ve=10V,f= 1MHz 03 — pF
oV, 100 MHz 023 |05 pF

FluBwiderstand, f = 100 MHz s
I =15mA — 22 40 Q

10 mA — 5 7 Q
Sperrleitwert 9 —_ 70 — usS
Vo =0, f= 100 MHz

Diodenkapazitédt C; = f(Vg) FluBwiderstand r; = f(I)
f = 1 MHz/100 MHz f = 100 MHz
pF Q
10 103
&G A 5
08
N
10 :
06
5
A\
04 \\ N
10’
™~ ot Mz
\\\~ ‘ 5
02 f= 100MHz
10°
0 1 2 30V 107 5 1° 5 10 5 102 mA

~ I
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Silizium-Planar-Diode BAL 74

Die Silizium-Planar-Diode BAL74 im Kunststoffgehause 23 A3 DIN 41869 (TO-236) eignet sich
zum Einsatz als schnelle Schaltdiode in Schichtschaltungen. Die Diode wird mit den Code-
buchstaben »JC« gekgnnzeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer
"‘ 012005
BAL74 | JC | 062702-A614 A | .
T ;T 'I :ff_f :g:
T o~
K K Hj —
0.4 +0.03 & 1.025
35— Wz
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, =25°C)
Sperrspannung Ug 50 \
Richtstrom (¢,,=10 ms) Io 70 mA
DurchlaRstrom Ic 150 mA
Spitzenstrom (t =15 ms) fem 200 mA
Stof3strom (t =1 us) irs 4,5 A
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Umgebungstemperatur . Tu -55 bis +125 | °C
Gesamtvertustleistung Prot 180 mwW
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung bei Aufbau auf:
Glassubstrat (7+7 x 1 mm) Rinau =700 K/W
Keramiksubstrat (30 x 12x 1 mm) Ruuu =450 K/W
Glasfasersubstrat (30 X 12 x 1,5 mm) Rinsu =450 K/W
Sperrschicht-Létstelle R =350 K/W
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Silizium-Planar-Diode BAL 74

Statische Kenndaten (T, =25°C)

DurchlaRspannung (I = 100 mA) Ue =1 \Y
Sperrstrom (Ug =50 W} Iq =0,1 HA
Sperrstrom (U =50V, T,=125°C) Ig =100 A
Durchbruchspannung (I =5 pA) Ugr =51 \

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Kapazitat (Ug =0 V) Co =2 pF
Sperrverzégerungszeit
(Ie=I1g=10 mA, Erholung auf 1 mA) t, =4 ns

Sperrverzégerungszeit
{Ie=10 mA; Ug=6V; R.=100 Q;

bei Erholung auf 1 mA) t. =2 ns
Max. zuldssiger DurchlaBstrom Zuldssiger Spitzenstrom
als Funktion der Einschaltdauer
Temax =FTJ Ie=fin
% A
150 10
I , i
Te max . Ie 5 000
T 0,01 Q\
wtillly
0
100 Y 10° L4
\ 5 H !
N u
0.2
\ 2\ 3 ™™ :\
\ )
\ N
50 A\ \ 1’ »
\\ 5
N T
[N
0 o2 LA A1 A
0 50 100 150 °C 0% 15 w0 10? 0?7 w0 100
—_— fl —_—

Wérmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 X 7 x 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 X 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 X 1,5 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle Anschiuf3fahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W
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